H'OI"HC Licntenmitterdioden VQ A 1 7‘ 2 131 47

Die Lichtgmitterdiadan VQA 17 sind rotstrahlende GaAsP/GaP-Dioden,
VoA 27 grinstrahlende GaP-Dicden, VQA 37 gelbstrahlende GaAsP/GeP-
Dioden und V3A 47 orangestrahlende GaAsP/GeF-Dioden in diffuser
eingefirbter Allplast=-Linsen=-Verkappung mit 3 mm Durchmeaser,

Die Dioden sind vorwiegend fiir den Einsatz als Anzeige-~ und
Kontrollelement in Gerdten und Anlagen vorgesehen,

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate betrégt die
Lebensdauererwart Dbei mittleren Betriebasbedingungen hypothe-
tisch oindestens 10~ Stunden.

Kenngrifien bei b = 25 % min. typ. mDax.

Lichtstirke)2)3)

bei Ip = 10 mA VQA 17,37,47 O = -  med

VQA 17,37,47 4 I, Oyt = - med

VQA 17,37,47 B I, 0,6 - - med

VQA 17,37,47 ¢ I, 0,9 = -  ped

VQA 17,37,47 D I, 1,35 =~ - med

VQA 17,27,37,47 E L 2,0 = -  med

VA 27 ) 1,35 = - ned

4 VQA 27 F I, 3,0 = = med

. VoA 27 ¢ I, 4,5 = -  med

VoA 27 E I, 6,8 =~ - ned

VoA 27 I I, 10,1 - - ned

Durchlafiglelchspannung yop 17 U = ” ' §

bei Ip = 10 m& o, 2?3:;#? u: > ;:E _ v
Sperrgleichstrom

vei Up= 5 V Ip - - 100 uA
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Ijﬁffnungawinkal bel der IT-I.EaEsng “iSf'.iI + 3’:i

E}innerhalh einer Verpackungseinheit (£ 1000 Stiick) betrigt die
Gruppenbreite, ausgenocummen ungruppierter Grundftyp und licht-

stdrkste I ~Gruppe, bezogen auf I? s =2

3)Die Kennzeichnung der Lichtstirkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung
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VOQA17,273747 ‘ Sleconic

-' =
. - min, max.
Wellenlinge des lNaxioums
der spektralen EZmission
rote Diode ﬁ'max 625 645
grine Diode N 555 570
gelbe Diode hmaa. 580 600
orange Dioda Mo 600 620
Spektrale Strahlungs-
bandbreite an, < - 40
1] n
Reduktionskoefficient des
Durchlefigleichstromes
bei 'ﬂh = 55 bis 85 "C -TErp - 0,67
Redulkttionskoeffizient des
relativen Spitzendurchlal-
stronme o a5
bei s = 55 bis 85 C 'mxiFEM = 2
Temperaturkoeffizient der
relatiyen Lichtstirke - .
bedl =25 bis 85 C -TKI"U’ - 1,0
L
Grenzwerte
DurchlaBgleichstron £
bei -,7&% -25 bis 55 °C I - 30
SoitzendurchlaBatron’™ ,
periodischer o
8pe leichspannung
Eeirg-ah = =25 bis 85 °0 Up - 5
a
Betriebstemperaturbereich D) ~25 85
Lagerungstemperaturbereich {€£S =50 50
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Vereinmbarung zwischen Hersteller und Anwefider
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Stacdard TGL 39723
Binsatz suf Leiterplatten nach TGL 25016/05 (RTEL) und
TGL 25016/01 (PEL) mit Lochdurcimesser 0,9 zuldssig.
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o) tionshinweise zur Lichtatdrkekennzeichn

Die Eennzeichnung der Lichtstdrkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung.

Boll die Information zur Lichtatiirkegruppe auch nach der Moo~
tage der Dioden z.,B, auf Lelterplatten erhalten bleiben, wird
zur Kennzeichnung - sofern nicht direkt die Buchstaben ver-
wendet werden kinnen - die Farbecodisrung wie nachfolgend

angepgeben auf den Leiterplatten empfoblen,

Licht- | Grund-
stirke- | typ A B c D E P
gruppe
:arb—ﬂ - rot riohllri grin | gelb | blau | wels
G H
‘braun | orange | 2 x
rot
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